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l. Preliminarii

Curriculumul pentru disciplina dispozitive electronice pi microelectronice este elaborat in baza
standardului de calificare 311927 Tehnician/tehniciand in automatizarea proceselor de produclie,
aprobat de Ministerul Educaliei gi CercetSrii al Republicii Moldova, prin ordinul nr. t3tZ/2023, precum
gi tn baza Planului de inv515m6nt, aprobat prin Ordinul MEC nr. 1766/2023. Disciplina dispozitive
electronice 5i microelectronice este un element formativ al pachetului curricular pentru calificdrile din
domeniul de formare profesionald ,,Electronicd gi outomaticd" gi face parte din componenta
fundamentalS a planului de inv5l5m6nt la specialitateaTL420 Automatizarea proceselor tehnologice.

Dispozitive electronice 5i microelectronice este o disciplinS indispensabild oricErui specialist din
domeniul tehnic, care ii permite interpretarea corectd, unitare gi obiectivi a elementelor privind
structura, proprietSfile, controlul gi exploatarea oricirui produs tehnic.

Scopul disciplinei este formarea cunogtinfelor cu privire la structura, procesele fizice de lucru,
caracteristicile tehnice, parametrii, simbolizirile gi marcirile, domeniile de utilizare gi modul de
aplicare in practicd a celor mai rSsp6ndite dispozitive electronice gi microelectronice din electronica
industrialS.

Pentru studiul disciplinei dispozitive electronice pi microelectronice,elevultrebuie sd de[ini cunogtintre
temeinice de fizicE (legile de bazi ale fizicii gi electrotehnicii; rezolvarea circuitelor de curent continuu;
unititile de mSsuri a parametrilor electrici), precum gi cunogtinfe acumulate in cadrul unitifilor de
cu rs:

F.01.O.009 Desen tehnic in domeniu;
F.01.0.010 Materiale gi componente pasive;

F.02.O.01L Electrotehnic5;

F.03.O.012 Misuriri electrice gi electronice.

ll. Motivatia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesionali

Curriculumul la disciplina dispozitive electronice gi microelectronice reprezintS documentul normativ
de bazS care descrie condigiile inv5l5rii gi performanlele ce trebuie atinse de citre elev, exprimate in
rezultate ale inv515rii, conlinuturi gi activitili de invi[are.

Disciplina dispozitive electronice gi microelectronice face parte din electronica care studiazi aplicaliile
tehnice ale fenomenelor electromagnetice. Disciplina dispozitive electronice 9i microelectronice este
fundamentul cunoagterii tehnicii electronice gi constituie o componenti forte in procesul de producere
a dispozitivelor gi aparatelor electronice.

Prin studierea disciplinei dispozitive electronice gi microelectronice se urmSregte formarea la elevi a
urmitoarelor valori gi atitudini:

- adaptarea la cerinlele pie[ei muncii gi la dinamica evolulieitehnologice;
- stimularea curiozit5tii pentru cercetarea unor fenomene sau procese;
- dezvoltarea 96ndirii autonome, critice gi creative in domeniul tehnic;

respectarea standardelor referitoare la asigurarea calitSlii produselor gi serviciilor.
Studierea disciplineiin cauzi are un rol important in formarea competenlelor profesionale ale viitorului
specialist, creSnd precondiliile necesare pentru dob6ndirea cunogtinfelor gi formarea abilitifilor la
urmitoarele unitSli de curs previzute in planul de invdfim6nt:
F.06.O.015 Analiza gi sinteza circuitelor numerice;
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F.07.O.016 Circuite integrate analogice 9i digitale;
S.05.O,018 Electronica analogici;
S.06.O.019 Tehnica impulsurilor;

S.07.O.020 Elemente gi echipamente in automatiziri;
s.08.o.026 Tehnologia de construcfie a aparatajului electronic.

lll. Finalitili de invilare specifice disciplinei

Disciplina dispozitive electronice si microelectronice va contribui la formarea rezultatelor invilirii
descrise in standardul de calificare calificare Tehnician/tehnician5 in automatizarea proceselor de
produclie, care, la rAndul lor, vor asigura formarea competenlelor profesionale specificate in
standardul ocupalional:

Pentru a atinge rezultatul ?nv515rii nr. 4 din standardul de calificare Tehnician/tehnicianS in
automatizarea proceselor de produc[ie, dupS studierea disciplinei dispozitive electronice gi
microelectronice, elevul va fi capabil:
- si opereze cu noliuni fundamentale din domeniul electronicii;
- sd descrie structura interni 9i func[ionarea diferitor dispozitive electronice gi microelectronice;
- si explice caracteristicile gi parametrii dispozitivelor electronice;
- s5 selecteze dispozitive electronice gi microelectronice conform simbolului tehnic gi in funclie de

destinatia circuitului in care ele vor fi utilizate;
- si aleagd dispozitive electronice in funclie de caracteristici gi parametri;
- s5 verifice practic parametrii de bazS ai dispozitivelor electronice, utiliz6nd documentalia tehnicS.

Rezultate ale invitirii din standardul de

calificare
Competente profesionale din standardut

ocupafional
ni+.Etevutv.@

echipamentele gi dispozitivele necesare,
precum gi componentele/modulele ;i
consumabilele in vederea executirii
sarcinilor de lucru, comunic6nd eficient cu

membriiechipei.

CP5. PregStirea locului de munci 9i a

echipamentelor de muncd

ni 5. Elevul va putea verifica parametrii
nominali (etalon) 9i reali ai

componentelor gi ai echipamentelor din
sistemele automatizate in corespundere
cu normele de exploatare gi/sau

specifica!iile tehn ice.

CP4. Aplicarea instrucliunilor de exploatare gi a

specificaIiilor din documentafia tehnici

^ 

-

Rl ll.Elevulva putea inlocui elementele gi

echipamentele uzate fizic ai moral sau

scoase din producfie, pentru a extinde
durata de via!5 a obiectelor gi a liniilor din
sistemul automatizat.

CPL?. Rafionalizarea proceselor de producfie
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Semestrul

Numdrul de ore

Modalitatea de

evaluare
Lucru

individual

lV. Administrarea disciplinei

V. Unitetile de invSlare

Abilitdti cognitive Unitdfi de continut

1. Bazele teoriei electronice

- Descrierea particularitSfilor de bazi ale
dispozitivelor electron ice

- Explicarea mecanismului de formare a

electronilor liberi gi a golurilor
- Descrierea benzilor energetice
- Definirea nivelului Fermi

L.1. Noliuni generale despre dispozitive
electronice. Clasificarea dispozitivelor
electronice

1.2. Structura corpurilor solide. Electronii in
atom, modelul benzilor de energie

1.3. Distributia electronilor. Nivelul lui Fermi

2. Proprietilile fizice ale semiconductoarelor

- Descrierea proprietS[ilor fizice ale
semiconductoarelor de tip i, p gi de tip n

- Explicarea curenfilor in s/c
- Reprezentarea graficS a dependenfei

conductivit5fii de temperaturi 9i de
c6mpurile electrice puternice

- Explicarea dependenlei conductivitdlii
semiconductoarelor de ac{iunea factorilor
externi

2.1. ProprietStrile fizice ale semiconductoaretor
(s/c) intrinseci 9i extrinseci

2.2. Curen!ii de drift gi de difuziune
2.3. Dependenfa conductivitStrii de temperaturi,

conductivitatea s/c in c6mpuri electrice
puternice

3. Fenomene de contact

- Descriereaformiriijoncliunii p-n
- Explicarea fenomenelor fizice in joncliunea

p-n

- llustrarea caracteristicii l-U
- Specificarea capacitSlilorjonc!iunii
- Analizarea fenomenelor strdpungerii

3. L. Joncf iunea electron-gol:
a. polarizarea joncliunii p-n;
b. caracteristica curent-tensiune (l-U)

3.2. CapacitS!ile jonc!iunii. StrSpungerea
jonctiunii p-n

4. Rezistoare semiconductoare

- Explicarea construcliei dispozitivelor fdrd
jonctiuni

- Descrierea funciiondrii dispozitivelor fird
jonc[iuni

- Reprezentarea grafici a caracteristicilor
rezistoarelor s/c

4. L. Rezistoare s.emicond uctoa re; varistoru l,
fotorezistorul:
- construc[ia
- principiul de funcfionare
- caracteristicile gi parametrii de bazd
- simboluri grafice
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- Determinarea parametrilor de bazd ai
dispozitivelor fdri jonctiuni

- llustrarea simbolurilor grafice ale
dispozitivelor fSrd joncf iun i

Clasificarea diodelor
Descrierea construc[iei diodelor
Explicarea funcliondrii diodelor
Reprezentarea grafici a caracteristicilor
diodelor s/c
Determinarea parametrilor de
diodelor
llustrarea simbolurilor grafice ale

5. Diode semiconductoare

5.L, Diode semiconductoare; diode redresoare,
diode stabilizatoare (Zenner), diode varicap:
- construcfia
- principiul de func[ionare
- caracteristicile gi parametrii de bazd
- simbolurigrafice

5.2. Diode impulsionare; diode tunel, diode
inversate:
- construcfia
- principiul de funcfionare
- caracteristicile gi parametrii de bazi
- sifnboluri grafice

bazd ai

diodelor

- Clasificarea tranzistoarelor bipolare | 
6.L. Tranzistorul bipolar (TB):

- Descrierea construc!iei tranzistoarelor I - construc!ia
bipolare I principiul de funclionare

- Explicarea func[ionirii tranzistoarelor I simboluri grafice
- Reprezentarea grafici a caracteristicilor | 5.2. Scheme de conexiune, caracteristici statice

tranzistoarelor bipolare I O.S. franzistorul bipolar ca un cuadripol activ.
- Determinarea parametrilor tranzistoarelor I Sistemulde parametri Y,H,Z

bipolare | 5.4. Regimurile de lucru ale TB, parametrii h
_ Elaborarea schemelor de conexiune a I pentru diferite conexiuni

tranzistoarelor bipolare I O.S. eroptietS[ile de amplificare ale tranzistorului
- Demonstrarea proprietSfilor de amplificare I binolar

a tranzistoarelor bipolare 
I

7. Tranzistoare cu efect de c6mp

- Definirea tranzistoruluiTEC
- Clasificarea tranzistoarelorTEC
- Descrierea construc[iilortranzistoarelorTEC
- Explicarea funclionSrii tranzistoarelorTEC
- Reprezentarea graficd a caracteristicilor

tranzistoarelor TEC

- Determinarea parametrilor tranzistoarelor
TEC

- llustrarea simbolurilor grafice ale
tranzistoarelor TEC

7.1". Tranzistoare cu efect de c6mp; tranzistoare
cu efect de c6mp cu jonc!iune TEC - j;
- construclia
- principiul de funcf ionare
- caracteristicile de bazS
- simboluri grafice

T.2.Tranzistoare cu efect de cSmp cu grild izolati
MIS (MDS, MOS) canal indus:
- construc[ia
- principiul de functionare
- caracteristicile de bazd
- parametriiTEC
- simboluri grafice

8. Tiristoare 9i tranzistoare unijoncliune (TUJ)
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- Definirea dinistorului, a tiristorului gi a TUJ
- Clasificarea dispozitivelor multijonc;iune gi

TUJ

- Descrierea construcf iilor dispozitivelor
multijoncliune gi TUJ

- Explicarea funcfionirii dispozitivelor
multijoncliune gi TUJ

- Reprezentarea graficS a caracteristicilor
dispozitivelor multijonc[iune gi TUJ

- Determinarea parametrilor dispozitivelor
multijoncliune gi TUJ

- llustrarea simbolurilor grafice ale
ispozitivelor multijonc!iune gi TUJ

8. L. Dinistorul, tiristorul:
- construc[ia
- principiul de funcfionare
- caracteristicile gi parametrii de bazd
- simboluri grafice

8.2. Tranzistor unijoncliune (TUJ):
- construcfia
- principiul de funcfionare
- caracteristicile gi parametrii de bazd
- simbolurigrafice

9. Dispozitive optoelectronice

Definirea LED-urilor, a diodelor pi a

tranzistoarelor fotoelectron ice
Clasifica rea d ispozitivelor optoelectronice
Descrierea construcf iilor dispozitivelor
optoelectronice
Explicarea funclionirii dispozitivelor
optoelectronice
Reprezentarea graficd a caracteristicilor
d ispozitivelor optoelectron ice
Determinarea parametrilor dispozitivelor
optoelectronice
llustrarea simbolurilor grafice ale
d ispozitivelor optoelectron ice

9.1. Diode electroluminiscente LED:
- construclia
- principiul de functrionare
- caracteristicile pi parametrii de bazi
- simbolurigrafice

9.2. Diode fotoelectronice:
- construc[ia
- principiul de funcfionare
- caracteristicile gi parametrii de bazd
- simbolurigrafice

9.3. Fototranzistoare b/p li cu efect de cdmp:
- construc[ia
- principiul de funcfionare
- caracteristicile gi parametrii de bazi
- simboluri srafice

10. Bazele microelectronicii

Definirea microcircuitului integrat
Clasificarea microcircuitelor integrate
Explicarea noliunilor de MCI hibride gi cu
semiconductori
Compararea componentelor pasive gi active
din MCI

Explicarea tehnologiei de confecfionare a
componentelor pasive gi active in MCI
hibride gi cu semiconductor
Compararea tranzistoarelor multiemitor gi

cu injector cu tranzistoarele bipolare
Explicarea principiului de funclionare al
tranzistoarelor multiemitor gi cu injector
Reprezentarea graficS a caracteristicilor
tranzistoarelor multiemitor qi cu injector
llustrarea simbolurilor grafice ale
tranzistoarelor multiemitor gi cu injector
Descrierea componentelor microelectron icii

10.1. Microcircuite integrate (MCl), hibride gi

semiconductori:
- trisituri specifice
- tehnologia de fabricare a MCI hibride
- tehnologia de fabricare a MCI cu

semiconductori
10.2. franzistoare multiemitor gi cu injector:

- construclia
- principiul de funclionare
- caracteristicile gi parametrii de bazd
- simboluri grafice

10.3. Microelectronica funcfionald
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Descrierea dispozitivelor de afigaj 
I

Explicarea funclionirii dispozitivelor de 
I

afigaj

Reprezentarea graficS a caracteristicilor

dispozitivelor de afigaj

Determinarea parametrilor

dispozitivelor de afigaj

llustrarea simbolurilor grafice ale

dispozitivelor de afigaj

ldentificarea domeniilor de utilizare

11. Dispozitive de afigaj

Afigaje vidate cu segmente:
construc!ia
principiul de funclionare
caracteristicile gi parametrii de bazi

- simboluri grafice
11.2. Afipaje alfanumerice cu semiconductori

gi cristale lichide:
- construclia
- principiul de funcfionare
- caracteristicile gi parametrii de bazi
- simboluri grafice

Definirea dispozitivelor de afigaj 
I

Clasificarea dispozitivelor de afigaj I tf .f

Vl. Repartizarea orientativd a orelor pe unitdli de invigare

Nr.

crt.
UnitSli de inv5lare

NumErul de ore

Total
Contact direct Lucru

individualteorie practicd laborator

1. Bazele teoriei electronice 8 2 6

2.
ProprietSlile fizice ale

semicond uctoarelor
14 8 6

3. Fenomene de contact 8 4 4

4. Rezistoa re sem icon ductoa re 8 2 4 2

5. Diode semiconductoare 16 6 6 4

6; Tranzistoare bipolare 24 10 4 10

7. Tranzistoare cu efect de c6mp 10 4 2 4

8.
Tiristoare 9i tra nzistoa re u nijoncliu ne

(ruJ)
12 4 2 6

9. Dispozitive optoelectron ice 18 6 2 10

10. Bazele microelectronicii 18 6 12

t1,. Dispozitive de afi;aj 1.4 3 11.

Total 150 55 0 20 75
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Materii pentru studiul individual

1. Bazele teoriei electronice

Produse

de elaborat
Modalitdti

de evaluare

1.1. Lucrul de iegire a electronilor
1.2. Migcarea electronilor in c6mpuri

electrice gi magnetice
1.3. Curentul electric in gaze

Referate:
a) Lucrul de iegire a

electronilor
b) Migcarea electronilor in

cSmpuri electrice gi

magnetice
c) Curentul electric in gaze

Prezentarea
referatelor

ile fizice ale semiconductoaretor
2. L. Deosebirea materialelor

semiconductoare de metale si

dielectrici
2.2. Efectul lui Gunn
2.3. Efectul lui Hall

Referat: Clasificarea
materialelor semiconductoare
Prezentiri:
a) Efectul lui Gunn
b) Efectul lui Hall

Comuniciri,
derularea
prezentirii

3. Fenomene de contact

3. L. Contactul metal-semiconductor
3.2. Eterojonc[iunea

Referate:
a) Contactul metal-

semiconductor
b) Eterojoncf iunea

Prezentarea

referatelor

4. Rezistoare semiconductoare

4.L. Termorezistoare Prezentare
Derularea

prezentSrii

5. Diode semiconductoare

5.L. Diode de inaltd frecvenli
5.2. Diode Gunn

Portofoliu:

a) ,,Diode de inaltd frecventd"
b) ,,Diode Gunn"

Prezentarea

portofoliului

6. Tranzistoare bipolare
5.1. Scheme echivalente pentru

sistemele de parametriy, H gi Z

6.2. ProprietSlile termice gi de

frecven!5 ale tranzistoarelor
bipolare

6.3. Parametrii h pentru conexiunea

EC

6.4. Tranzistorul bipolar in regim de

comutator

6.5. Parametrii de exploatare ai

tranzistoarelor b/p

7. Tranzistoare cu efect de c6mp

Scheme echivalente elaborate

Referat: Proprietiti termice si

de frecvenld ale

tranzistoarelor bipolare

Proiect individual

Referat: ,,Tranzistor bipolar in
regim de comuta!ie"

Rezumat scris: ,,Parametrii de

exploatare"

Prezentarea

schemelor

Comuniciri

Prezentarea

proiectelor

Prezentarea

referatelor

Prezentarea

rezumatului

7.1. Tranzistoare MOS cu grili izolati,
cu canal inilial

Studiu de caz Prezentarea

studiului

Vll. Studiu individualghidat de profesor

1o/M

Nu-

mir
ore

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



7.2. Scheme de conexiune ale

tranzistoarelor TEC

Schem5 pe calculator

8. Tiristoare gi tranzistoare unijoncfiune (TUJ]

8.1. Diacul

8.2. Triacul

8.3. Marcarea dispozitivelor

multijonctiune (DM)

Referat: ,,Diacul"
Referat: ,,Triacul"
Argumentare oralS:,,Marcarea
DM"

Prezentarea

referatelor

Expunerea

argumentdrii
9. Dispozitive optoelectronice

9.L. Tubul cu incandescenfd

9.2. Condensatorul electroluminiscent
9.3. Fotodinistorl, fototiristoru I

9.4. Fotoreceptoare cu fotoefect
extern

9.5. Optocuploare

Referat despre em ilStoarele

de lumini
Referat despre dispozitivele
fotoreceptoare cu DMJ

Prezentare : - fotoreceptoa re
cu efect extern;
- optocuploare

Prezentarea

referatelor

Derularea

prezentSrii

10. Bazele microelectronicii
10.1. Elemente de topologie a MCI
10.2. Elemente de optoelectronici
10.3. Elemente de acustoelectronici
10.4. Elemente de

magnetoelectronici gi

crioelectronicd
10.5. Elemente de chemotronicd gi" 

electronicddielectrici
L0.6. Bioelectronici

PrezentSri: domeniul

microelectronicii
Derularea

prezentirii

11. Dispozitive de afigaj
11.L. Tubul catodic

11.2. Descdrcarea in gaze

LL.3. Tubul cu neon

11.4. Tiratroane

11.5. Afigaje digitale cu gaze

11.6. Afigaje cu cristale lichide

Rezumat scris: tub catodic,

descdrcarea in gaze, tub cu

neon, tiratroane, afigaje

digitale

Referat despre afigajele cu

cristale lichide

Prezentarea

rezumatului

Comuniciri

Vlll. Lucririle practice recomandate

UnitSli de invSlare Denumirea lucrdrilor de laborator
Numir

ore

21) Rezistoare

semiconductoare

Studierea varistorului

Studierea fotorezistoru lui 2

2l Diode

semiconductoare

Studierea diodelor redresoare 2

Studierea diodei Zener pi a stabistorului 2

Studierea diodei varicap 2

2
Studierea tranzistorului bipolar in conexiunea bazd
comunS (BC)
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3) Tranzistoare

bipolare

Studierea tranzistorului bipolar in conexiunea emitor
comun (EC) 2

4l Tranzistoare cu

efect de c6mp
Studierea tranzistorului cu efect de c6mp TEC - j 2

5) Tiristoare Studierea tiristorulu i 2

6) Dispozitive

optoelectronice
Studierea optocuploru lui 2

Total 20

Studierea dispozitivelor semiconductoare include:

- simularea (asamblarea) schemei din componente de circuit;
- aplicarea tensiunii (curentului) pi monitorizarea curentului (tensiunii);
- construirea caracteristicilor de bazd;
- determinareaparametrilor;
- expunereaconcluziilor;
- prezentarea (susfinerea) raportului.

lX. Sugestii metodologice
Conlinuturile disciplinei dispozitive electronice pi microelectronice trebuie sI fie abordate intr-o
manierS flexibilS, diferen{iat5, tinand cont de particularitStrile elevilor, precum gi de nivelul inilial de
pregitire al acestora. Parcurgerea conlinuturilor se face in ordinea propusd in coloana,,Unitdgi de
confinut". Numdrul de ore alocat fiecdrei teme rim6ne la discrefia cadrelor didactice care predau
continutul diciplinei. Aceptia vor repartiza timpul in func[ie de gradul de dificultate al temelor, de
complexitatea materialului didactic utilizat in strategia didactici gi de ritmul de asimilare a
cunogtinfelor de citre elevi. Disciplina dispozitive electronice pi microelectronice are o structurd
permeabilS, deschisS pentru a incorpora alte unitSli de inv51are, care si formeze cunogtinfe gi abilitdti
noi, solicitate pe pia[a muncii.

Strategii didoctice

Pentru a atinge rezultate ale inv515rii care s5 contribuie la dezvoltarea competenlelor profesionale,
strategiile didactice vor fi axate pe activizarea structurilor cognitive gi operatorii ale elevilor, pe
exersarea potenIialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului in coparticipant la propria
instruire gi educa!ie.
Astfel, la selectarea strategiilor didactice, profesorul va line cont de urmltoarele principii ale invdtririi:- eleviiinvati cel mai bine atunci c6nd consideri cd invSlarea rispunde nevoilor lor;

- elevii invali c6nd fac ceva gi cSnd sunt implicali activ in procesul de invdlare;
- elevii au stiluri proprii de inv51are, cu viteze diferite gi din experienle diferite;
- elevii invati mai bine atunci cSnd li se acordi timp pentru a ,,ordona" informaliile noi gi a le

asocia cu ,,cuno5tintele vechi".

Metode didactice

Pentru dob6ndirea de cStre elevi a cunogtinlelor gi formarea deprinderilor previzute, metodele de
predare-invi1are aplicate de profesor vor avea un caracter interactiv gi centrat pe elev, cu pondere
sporitd pe activitSlile de lnv51are, gi nu pe cele de predare.
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Jinand cont de complexitatea disciplinei, pentru a facilita insugirea materialutui, se recomandl de
utilizat metode interactive ca explicafia, conversafia euristicS, demonstrafia, diatogul, cercetdrile
experimentale, precum 9i diverse forme de lucru: frontal, individualgiin echipd.

ActivitSlile individuale ghidate de profesor vor fi realizate pentru fiecare unitate de confinut, elevii vor
primi in acest scop sarcini individualizate. Se recomandd aplicarea metodelor interactive de lucru cu
elevii, cum ar fi discufia, comunicarea reciprocS, prezentarea.

in activitSfile practice, accentul se va pune pe indeplinirea cu exactitate gi la timp a sarcinilor de lucru.
Executarea proiectelor in cadrul activitSfilor practice va urmiri nu numai dezvoltarea abilitdlilor
individuale, dar gi a celor de lucru in echipd.

Mijloace de invdsore

Pentru a asigura asimilarea mai lesne a materiei gi a stimula interesul elevilor fatr5 de disciplinS gi de
specialitate, la predarea confinuturilor unitS[ii de curs se vor folosi pe larg mijloace de invilare precum:
modele de dispozitive electronice, aparate, plange, scheme, desene, prezentiri pe calculator 9i/sau
televizor.

X. Sugestii de evaluare a competentetor profesionale

Evaluarea reprezintS modul prin care cadrul didactic va mSsura eficienla intregului proces instructiv-
educativ' Evaluarea urmiregte misura ?n care elevii au atins performanlele descrise in standardul de
calificare' se considerS cd nivelul de pregitire atins este corespunzitor daci elevul poate demonstra
fiecare rezultat al ?nvdtrarii in condiliile de evaluare specificate in standardul de calificare giin prezentut
curriculum.

Evoluareo continud (formativd)a elevilor va fi efectuatS de cdtre cadrele didactice pe baza unor probe
explicite, corespunzEtoare rezultatelor invi[irii scontate.

Formele de orgonizare a evaluSrii continue sunt: probe orale, scrise, practice,

Metode de evoluore recomandate:
- observarea sistematici a comportamentului elevilor, care permite evaluarea in[etegerii

conceptelor, a capacit5trilor, dar gi a atitudinilor fal5 de o sarcind dati;- autoevaluarea, prin care elevul compari nivelul la care a ajuns cu obiectivele invdfdrii giigi poate
impune/mod ifica progra m u I propriu d e invigare;

- metoda exerciliilor practice;
- investigatia.

in calitate de instrumente de evaluore pot fifolosite:
- fige de observalie;
- teste cu itemi de completare, itemi cu rdspuns scurt, itemi cu alegere multipll, itemi cu alegere

dua15, itemi de asociere, itemi de tip intrebdri structurate, itemi de tip rezolvare de probleme;
fige de autoevaluare;

- fige de evaluare.
Evaluarea sumotivd la disciplina dispozitive electronice gi microelectronice se desfdpoari sub formd de
examen scris' Testul docimologic va fi axat pe evaluarea domeniului cognitiv pi va misura gradul de
atingere a rezultatelor invi[irii.
Pentru a fi admis la examen, elevul:

- va prezenta portofoliul completat cu produsele studiului individual, prin care se evatueazi
experienfa de invdfare individuali a elevului;
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va efectua toate lucr5rile de laborator, prin care se evalueaz5 cunogtinfele dob6ndite la lecfiile
teoretice, precum 9i abilitS!ile practice de utilizare corespunzdtoare a materialelor 5i a
instrumentelor in vederea executirii sarcinilor.

Xl. Resursele necesare pentru desfigurarea procesului de studiu

orele la disciplina dispozitive electronice gi microelectronice vor fi trinute in cabinete de specialitate din
institulia de invi15m6nt, amenajate 5i dotate cu echipament corespunzrtor.

Resursele materiale minime necesare pentru a parcurge disciplina sunt:
- instrumente gi materiale specifice dispozitivelor electronice;

seturi de dispozitive electronice gi microelectronice;
- videoproiector, calculator, softuri educa!ionale;
- televizor.

Xll. Resursele didactice recomandate elevilor

Nr.
crt.

Denumirea resursei
Locul in care poate fi
consultatS, accesati

resursa

Numdrul de
exemplare
disponibile

1. T. L. Floyd. ,,Dispozitive electronice". Teora,
2003.

I.P. CEEE

(laborator) 2

2. T. D5ni15, M. lonescu-Vaida. ,,Componente gi

circuite electronice". Bucu regti, Lggl".
l.P. CEEE (bibliotecS) 50

3. E. C. l-epuyncxuil.,,OcHoBbt ?fietlopo+l1ln t4

Mr4Kpo3neKTpoHvllvl" . K[eB, 1,g9l .

4. 121. fl. )Hepe6qoe. ,,OcHoBbt 3.neKrpoHhKh"

fleHrHrpa4, 1989.
I.P. CEEE

(biblioteci) 50

5. Q. V1. Bailc6ypq, [. A. flanees, E. H. Casenues.
,,3aexrpoH Hure npu6o pd n y cnnnrentA" .

MocxBa, L987.

I.P. CEEE

(biblioteci) 50

6. S. Lungu.,,Electronica pentru subingineri".
Bucuregti, 1981.

I.P. CEEE

(laborator) 50

7. lnstrucf iuni pentru efectuarea lucririlor de
laborator la disciplina ,,Dispozitive electronice gi

microelectronice", ed. V. Ceaug, CPTC, 2017.

I.P. CEEE

(laborator) 15

8. http.//epro fu. rolelectron ica/ I nternet
9. http://vega.u n itbv. ro/-pa na/ca lc-ti/DEC-

1./curs-DEC-1-/ I ntern et

10. http ://e profu. rolelectron ica/Electro n i.cb

analogicS, componente electronice lnternet
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